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1. Temat pracy: „Opracowanie technologii wykonania elementów reaktancyjnych oraz 
półprzewodnikowych elementów aktywnych”. 

2. Opiekun pracy: prof.  Z. Lisik 

3. Dodatkowy opiekun pracy: mgr in�. Maciej Sibi�ski. 

4. Krótki opis zakresu i celów pracy:  

  W ramach zaproponowanego tematu student powinien przeprowadzi� kompletn� 
analiz� i opracowa� warunki techniczne dla praktycznej realizacji reaktancyjnych i 
aktywnych elementów grubowarstwowych w Laboratorium Układów Hybrydowych. Na 
podstawie tak przygotowanej dokumentacji wykonane zostan� maski do nadruku warstw 
przewodz�cych, dielektrycznych i półprzewodnikowych wraz z kompletnym doborem past i 
opisem własno�ci projektowanych elementów. Uzyskane elementy wraz z zaproponowanym 
stanowiskiem pomiarowym posłu�� do przygotowania odpowiedniego programu �wicze�. 

5. Wymagania w stosunku do studenta (np. znajomo�� j�zyka programowania lub 
j�zyka obcego):  

[Kliknij tutaj i podaj okre�lone wymagania w stosunku do studenta]  

6. Literatura podstawowa: 
1. James J. Licari Leonard N. Low “Hybryd Mirocircuit technology handbook”.  
2. R. Kisiel, A. Bajera „Podstawy konstruowania urz�dze� elektronicznych”. Politechnika 
Warszawska 1999. 
3. L. Spiralski A. Konczakowska „Podstawy technologii i konstrukcji urz�dze� i systemów 
elektronicznych”. cz I i cz II skrypt Wy�szej Szkoły Morskiej 1996.   

 


